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(ФИЗИКА СВЕРХПРОВОДНИКОВЫХ И НАНОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ>



Билет Лil 1

1.Периодические струItтуры. ГIряrчrая и обратная решётки. Газ свободIIых электронов,
Поверхность Ферми.

2.Заряд квазичастицы в сверхпроводнике. Время релаксации квазt{частиt1,
сDизическлtе реаjIизации грапицы между N- и S-фазаN{i{ в сверхпроводнике,

З.Способы созданl{я молекулярfiых одfiоэлектронньж траFIзисторов, полученные
хараIýеристики и параIч{етры транзистOров. Возtотохсностl,t и перспективы
построения атоNtных одноэлектронньгх траЕIзисторов.

Би"lrет ЛЪ 2

1. CMOS NIикросхемы. Прлtнцип коl!{п.,]IеIчlентарности. Параметры IчIикросхеIчIы,

влияющие на энергопотребление.

2. Одноэлеiстронные молекулярные и атомные устройства, одноэлектронньй
транзистrэр. Оцешка размеров и эIlергетических величин. Характерные эпергии
разIчIерно го квантова}Iия и куло EIo вского вз аимолействия.

З. Зарял квазичастицы в сверхпроводнике. Вреvtя релаксации квазI,1частиц.
Физичесtсие реаJIлIзации границы iчIе)кду N- и S-фазаN{и в сверхпроводнике.

Билет ЛЪ З

1. Олноэлектронные Iчlолекулярные и атоI\,{ные ус,гройства, ол[lоэлектронный
траFIзистор, Оценка разt\Iеров и энергетическлlх веjI}Iчин. Харак,герлtые энергии

разI\.1ер 1-Io го ква I{ToBa ния и куло LIо вско го взаиN,tодейtств рtя.

2. Периодические структуры, Прямая и обратная реrшётки, Газ своболных электронов.
Поверхность Ферми.

З. ГIринuип работьi скапируюrцего атоI',Iно-силового iчtикроскопа. ПриЕIцLIп работы
скаFIируlощего туннеJIьFIOго lvl!IKpocкoпa. Сканирующие элеt\{енты (сrсанеры)
ЗОItДОВЫХ ivIIIKPOCKOГIO В.


